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摘要(译)

本发明公开了一种液晶像素电极结构、阵列基板及显示装置，涉及显示
技术领域。所述电极结构包括：第一像素电极和第二像素电极、以及公
共电极，所述第一像素电极和第二像素电极依次间隔排布，且位于所述
公共电极上方，所述第一像素电极和第二像素电极的驱动电压不同，且
分别与所述公共电极之间形成相等的电压差绝对值。本发明中两种像素
电极相互可以产生电场，同时这两种电极也可以分别与公共电极产生电
场，两种电场综合起来可降低驱动电压的需求，减少能耗。此外，本发
明中公共电极采用狭缝电极，光透过率得到提升。
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